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SSD 9100 PRO 1TB H.S
MZ-VAP1T0CW

מהירות ואמינות של סמסונג

נפח

1TB
מהירות קריאה

Up to 14,700MB/s
מהירות כתיבה

Up to 13,300MB/s
סדרה

9100 PRO H.S



2התמונות להמחשה בלבד.

Samsung Memory & Storage|MZ-VAP1T0CWElectis

SSD 9100 PRO 1TB H.S
MZ-VAP1T0CW · אחסון נתונים

כונן SSD בממשק NVMe כולל צלעות קירור. בעל מהירויות קריאה וכתיבה של 13,300/14,700MB/s המאפשרות
ביצועים גבוהים לאורך זמן.

נקודות מפתח

כונן SSD בממשק NVMe כולל צלעות קירור

בעל מהירויות קריאה וכתיבה של 13,300/14,700MB/s המאפשרות ביצועים גבוהים לאורך זמן

600TBW חמש שנות אחריות מבוססות על
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K E Y  B E N E F I T S

?MZ-VAP1T0CW למה

ביצועי PCIe 5.0 פורצי דרך
מהירויות קריאה וכתיבה רציפות שמנצלות את PCIe 5.0 עד הסוף.

כוח עיבוד מרשים
מהירויות אקראיות גבוהות לעיבוד מקבילי מהיר במיוחד.

יצירת AI מהירה
ביצועים שמאיצים עבודה עם כלי AI ויצירת תוכן במחשב.

שדרוג לחוויית המשחק
תואם למחשב נייד, נייח ו-PlayStation 5 לחוויית משחק בלי גבולות.

תמונות ותיאורי יתרונות: Samsung. התמונות להמחשה בלבד.
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S P E C I F I C AT I O N S

MZ-VAP1T0CWמפרט טכני

MZ-VAP1T0CWמאפיין

PRO H.S 9100סדרהמפרט טכני

1TBנפח

PCIe Gen 5.0 x4, NVMe™ 2.0ממשק

M.2גודל

Up to 14,700MB/sמהירות קריאה

Up to 13,300MB/sמהירות כתיבה

MTBF 1.5 מיליון שעותאמינות

80.15x8.88x25מידות במ"מ

חודשי אחריות60
בהתאם לתנאי האחריות של אלקטיס.

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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לפרטים והזמנות
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